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摘要(译)

在用于有机发光二极管显示屏的有源矩阵中，每个像素布置在两个行选
择线之间，每个线控制该像素的第一和第二驱动器COM和COM&#39;的
至少第一开关晶体管T1，T1&#39;。 。这两个驱动器相对于像素的像素
电极E1对称地布置，每个在像素电极和位于像素侧面的行选择线之一的
空间中。通过在源 - 漏金属层和栅极金属层之间的接触点ct1，ct2编织，
产生源 - 漏电极和栅极，每个列数据线在两个连续像素列之间的间隔中
产生，分别为晶体管。控制晶体管的一个源 - 漏电极由在源 - 漏金属层上
产生的电源总线Vdd形成，控制晶体管的另一个源 - 漏电极由至少一个指
形成，由像素的突出形成电极在相同的源极 - 漏极金属层上。 应用于基
于TFT晶体管的有源矩阵，尤其是非晶硅沟道。
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